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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.29.19

Тема дисертації:
1. Діелектричні властивості кристалів в системі Li2Ge4O9-LiNaGe4O9.

2. Dielectric properties of crystals in Li2Ge4O9-LiNaGe4O9 system.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - сегнетоелектричні монокристалли германогерманатів складу Li2-xNaxGe4O9
(0,2<x<0,3). Мета - встановлення головних закономірностей механізму поляризаційних явищ в кристаллах
Li2-xNaxGe4O9 (0,2<x<0,3) при впливах зовнішнього електричного поля, температури, зміни співвідношення
іонів Li та Na. Методи - вирощування кристалів методом Чохральського, мостовий метод вимірювання
діелектричної проникності, методики дослідження процесів переполчризації сегнетоелектриків в
синусоїдальних та імпульсних полях. Виявлено, що в цій системі неможливо виростити методом
Чохральського монокристали з вмістом 0 < х < 0,2. Вперше вирощено монокристали складу 0,2 < х < 0,3, які
мають температуру фазового переходу від 270 до 335 К. Показано, що нелінійні діелектричні властивості
кристалів з Тс < 300 К добре описуються в межах теорії Ландау для фазових переходів другого роду, а



кристалів з Тс > 300 К - не описуються цією теорією. Виявлено, що в зразках з Тс < 300 К спостерігаються
звичайні петлі діелектричного гістерезису. В зразках з Тс > 300 К виявлено подвійні петлі Р-Е гістерезису, які
спостерігаються в обмеженому інтервалі температур в сегнетоелектричній фазі. Запропоновано модель, яка
пояснює виникнення подвійних петель перебудовою доменної структури в кристалах, що досліджувались.
Ця модель підтверджується вимірюван-нями температурних залежностей піроструму на кристалах з Тс <
300 К та Тс > 300 К. Сфера використання - дослідження сегнетоелектричних кристалів, навчальний процесс.

2. Object are the ferroelectric single crystals of Li2-хNaхGe4O9 (0,2 < х < 0,3). The aim is to study of the main
peculiarities of the polarization effects in Li2-хNaхGe4O9 crystals under the action of electric fields and
temperature. Metods - growth of Li2-хNaхGe4O9 crystals by Czochralsky technics, measurements of dielectric
characteristics by the bridge method, tecnics to study switching processes in ferroelectrics in alternative and
constant electric fields. It was no possibility to obtain crystals with 0 < х < 0,2 by Czochralski technique. Single
crystals of Li2-хNaхGe4O9 (0,2 < х < 0,3), with the phase transition temperature from 270 up to 335 K were grown
at the first time. It is shown, that nonlinear dielectric properties of crystals with the Tc < 300 K may be well
described within the framework of Landau thermodynamic theory for the second order phase transitions, but the
property of crystals with the Tc > 300 K are not described by this theory. In samples with the Tc < 300 K usual P-E
hysteresis loops are observed. Double Р-Е hysteresis loops are observed in limited interval of temperatures in the
ferroelectric phase in samples with Tc > 300 K. The model that explains the appearance of double P-E loops by the
reorganization of the domain structure in these crystals is suggested. This model is proved to be true by the
measurements of pyroelectric current dependencies on crystals with Tc < 300 K and Tc > 300 K. Sphere of use are
ferroelectric single crystals, training courses.
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